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REIVINDICACIONES
1. Un altavoz de conduccién bsea, gque comprende:

un componente de circuito magnético configurado
para proporcionar un campo magnético;

un componente de vibracién, en donde al menos una
parte del componente de vibracién se ubica en el campo
magnético y convierte una sefial eléctrica introducida en el
componente de vibracidén en una sefial de vibracién mecénica; y

un casquillo que comprende un panel de casquillo
orientado a un lado del cuerpo humano y un respaldo de
casquillo opuesto al panel de casquillo, en donde el
casquillo aloja el componente de vibracidén, y el componente
de vibracién hace que el panel de casquillo y el respaldo de
casquillo vibren, teniendo la vibracién del ©panel de
casquillo wuna primera fase, teniendo la vibracién del
respaldo de casquillo una segunda fase, en donde,

cuando la frecuencia de la vibracidén del panel de
casquillo y la frecuencia de la vibracién del respaldo de
casquillo se encuentran dentro de un rango de 2000 Hz a 3000
Hz, el wvalor absoluto de la diferencia entre la primera fase
y la segunda fase es menor a 60 grados.

2. E1l altavoz de conduccidn Osea de la
reivindicacién 1, en donde la vibracién del panel de
casquillo tiene una primera amplitud y la vibracidén del

respaldo de casquillo tiene una segunda amplitud, y en donde
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la proporcién de la primera amplitud a la segunda amplitud se
encuentra dentro de un rango de 0.5 a 1.5.

3. El altavoz de conduccioén bsea de la
reivindicacién 1 o 2, en donde la vibracién del panel de
casquillo genera una primera onda de fuga de sonido y 1la
vibracién del respaldo de casquillo genera una segunda onda
de fuga de sonido, y en donde la primera onda de fuga de
sonido vy la segunda onda de fuga de sonido tiene una
sobreposicién que reduce la amplitud de la primera onda de
fuga de sonido.

4. El altavoz de conduccién désea de cualgquiera de
las reivindicaciones 1 a 3, en donde el panel de casquillo y
el respaldo de casquillo se hacen de un material con un
médulo de Young mayor a 4000 Mpa.

5. El altavoz de conduccién dsea de cualguiera de
las reivindicaciones 1 a 4, en donde la diferencia entre un
drea del panel de casquillo y un A&rea del respaldo de
casquillo es menor a 30% del &rea del panel de casquillo.

6. El altavoz de conduccién désea de cualguiera de
las reivindicaciones 1 a 5, en donde el altavoz de conduccidn
6sea comprende ademds un primer elemento, estando el
componente de vibracién conectado al casquillo a través del
primer elemento, siendo el médulo de Young del primer
elemento mayor a 4000 Mpa.

7. El altavoz de conduccidén dsea de cualguiera de
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las reivindicaciones 1 a 6, en donde el panel de casquillo y
el respaldo de casquillo se hacen de un material pléastico
reforzado con fibra.

8. El altavoz de conduccién désea de cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 7, en donde:

el altavoz de conduccién oésea comprende ademas un
componente de fijacién de auricular que se configura para
mantener un contacto estable entre el altavoz de conduccidn
6sea y un cuerpo humano; y

el componente de fijacidén de auricular se conecta
fijamente al altavoz de conduccién oésea a través de un
miembro eléstico.

9. E1l altavoz de conduccidn bsea de la
reivindicacidédn 8, en donde el altavoz de conduccidédn obsea
genera dos picos de resonancia de Dbaja frecuencia a una
frecuencia menor a 500 Hz.

10. E1 altavoz de conduccidn bsea de la
reivindicacién 9, en donde los dos picos de resonancia de
baja frecuencia se relacionan con los mbédulos elédsticos del
componente de vibracién vy el componente de fijacidén de

auricular.



